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Научная специальность: 01.04.08 Физика плазмы 

Место работы: федеральное государственное автономное 
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по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» 

Должность: научный сотрудник 

Адрес места работы: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 11 
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